
学修単位様式	
 

科目名	
 建築設計ⅡA	
 英語科目名	
 Architectural	
 Design	
 ⅡA	
 

開講年度・学期	
 平成２７年度前期	
 対象学科・専攻・学年	
 建築学科４年	
 

授業形態	
 演習	
 必修 or 選択	
 必修	
 

単位数	
 ２	
 単位種類	
 学修（30＋15）h	
 

担当教員	
 豊川斎赫	
 居室（もしくは所属）	
 建築学科棟２階	
 

電話	
 内線 834	
 E-mail	
 toyokawa-s@小山高専ドメイン	
 

	
 
授業の到達目標	
 
	
 

授業到達目標との対応	
 

小山高専の	
 
教育方針	
 

学習・教育	
 
目標(JABEE)	
 

JABEE 基
準要件	
 

１	
 自らの設計の計画手法を理解説明出来ること。	
 	
 ２	
 B	
 d-3	
 

２	
 創造性ある建築を設計し、プレゼン出来ること。	
 	
 ２	
 B	
 d-3	
 

	
 	
 	
 	
 

	
 	
 	
 	
 

各到達目標に対する達成度の具体的な評価方法	
 

提出作品の内容により評価する。	
 

評価方法	
 

評価は下記２項目授業毎のレポート（３０％）＋最終成果物（７０％）。定期試験は行わない。	
 

授業内容	
 授業内容に対する自学自習項目	
 自学自習時間	
 	
 

1	
 課題 1「メディアセンター」の解説 
2	
 課題 1「メディアセンター」のエスキス 1	
 
3	
 課題 1「メディアセンター」のエスキス 2	
 

4	
 課題 1「メディアセンター」のエスキス 3	
 

5	
 課題 1「メディアセンター」のエスキス 4	
 

6	
 課題 1「メディアセンター」の製図 1	
 

7	
 課題 1「メディアセンター」の製図 2	
 

8	
 課題 1「メディアセンター」の講評会	
 

9	
 課題 2「デザインコンテスト課題」の解説	
 

10	
 課題 2「デザコン」のエスキス 1	
 

11	
 課題 2「デザコン」のエスキス 2	
 

12	
 課題 2「デザコン」のエスキス 3	
 

13	
 課題 2「デザコン」の製図 1	
 

14	
 課題 2「デザコン」の製図 2	
 

15	
 課題 2「デザコン」の提出	
 

	
 

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

全体コンセプト	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

平面・断面・立面図の作成	
 

平面・断面・立面図の作成	
 

作図（最終図面）	
 

全体コンセプト（グループ設計とする）	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

エスキス図・エスキス模型	
 

平面・断面・立面図の作成	
 

平面・断面・立面図の作成	
 

作図（最終図面）	
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２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

２	
 

	
 

	
 

自学自習時間合計	
 ３０	
 

キーワード	
 	
 

教科書	
 特になし。	
 

参考書	
 	
 

カリキュラム中の位置づけ	
 

前年度までの関連科目	
 創造演習 I、創造演習	
 II、建築設計	
 IA,IB、建築計画	
 I	
 A,	
 I	
 B	
 

現学年の関連科目	
 建築計画	
 II	
 

次年度以降の関連科目	
 建築計画	
 III、建築意匠、卒業研究	
 

連絡事項	
 

課題 1 について、設計を不得手とする者に別途課題を用意する場合があります。	
 
	
 

シラバス作成年月日	
 2015 年２月３日	
 

 
 
 
 
 
 


